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CC6525/6 
 高精度，低噪声，200KHz 带宽

可编程线性霍尔传感器 IC 

概述 

CC6525/6 是一款高性能的可编程线性霍尔传感器 IC，采用先进的 BiCMOS 制程生产，具有霍尔系数高的优点，芯片内部包含了高灵敏度

霍尔传感器，霍尔信号预放大器，高精度的霍尔温度补偿单元，振荡器，动态失调消除电路和放大器输出模块。 

CC6525/6 采用了先进的自适应霍尔温度补偿技术，产品可在-40~150℃之间正常工作。CC6525/6 的线性输出范围宽，在电源电压 5V 条件

下，输出端可以在 0.5~4.5V 之间随磁场线性变化，线性度高达 0.4%，CC6525/6 内部集成的动态失调消除电路使 IC 的灵敏度，静态输出点，

不受外界压力和 IC 封装应力的影响。CC6525/6 内部斩波频率高达 1.2MHz，使得传感器的带宽高达 200KHz，响应速度快。该产品内部集成

了 M-OTP，可对输出静态电压及增益进行编程设置，扩大了用户的使用范围，编程次数 4 次。 

CC6525/6 提供 TO-94 封装，工作温度范围-40~150℃，满足无卤，无铅和 Rohs 的相关规定。 

 

特性 

◆ 静态零点输出为 50% VCC  

◆ 测量范围宽，线性度优于 0.4% 

◆ 1.2MHz 斩波频率，高带宽，低噪声，信号带宽高达 200KHz 

◆ 低功耗，IC 典型静态工作电流为 15mA 

◆ 灵敏度，零点用户可编程设定 4 次。 

◆ 温度稳定性好，内部采用了芯进专利的霍尔信号放大电路和温度

补偿电路，工作环境温度为：-40~150℃ 

◆ 抗干扰能力强 

◆ 抗机械应力，磁参数不会因为受外界压力而偏移 

◆ ESD(HBM) 6000V 

 

应用 

◆ 电流传感器 

◆ 磁编码器 

◆ 齿轮传感器 

◆ 位移测量 

◆ 舵机 

 

 

功能框图 
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订购信息 

产品名称 封装外形 包装 

CC6525TO TO-94 袋装，1000 片/袋 

CC6526TO TO-94 袋装，1000 片/袋 

 

管脚定义 
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TO-94 封装 TO-94 封装 

 

名称 编号 功能 

VCC  1 电源 

OUT 2 模拟信号输出 

NC 3 无任何电气连接，建议接到 GND 

GND 4 地 

极限参数 

参数 符号 数值 单位 

电源电压 VCC -0.3~6 V 

输出电压 VOUT -0.3~VCC-0.3 V 

输出源电流 IOUT(SOURCE) 8 mA 

输出沉电流（带短路限流保护） IOUT(SINK) 30 mA 

工作环境温度 Ta -40~150 ℃ 

最大结温 TJ 165 ℃ 

存储环境温度 TS -55~150 ℃ 

磁场强度 B 无限制 mT 

静电保护 ESD(HBM) 6000 V 

注意:应用时不要超过最大额定值，以防止损坏。长时间工作在最大额定值的情况下可能影响器件的可靠性。 

http://www.crosschipmicro.com/
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推荐工作环境 

参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 

电源电压 VCC 4.5 - 5.5 V 

环境温度 Ta -40 - 125 ℃ 

磁场强度 
BCC6525 -2200 - 2200 Gs 

BCC6526 -800 - 800 Gs 

灵敏度 
SCC6525 0.9 4.4 7.9 mV/Gs 

SCC6526 2.4 11.1 19.0 mV/Gs 

 

磁灵敏度曲线 

mask side

注意:应用时磁场南极靠近丝印层，输出增大 

 

CC6525 磁灵敏度曲线 

 

 

CC6526 磁灵敏度曲线 
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工作特性 (若无特别指明，VCC=5V @ 25℃) 

参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位 

电气特性 

供电电压 VCC - 3 - 5.5 V 

静态电流 ICC OUT 悬空 - 15 20 mA 

启动时间 tPO CL=1nF - 50 - uS 

欠压保护阈值电压 
VUVLOH  - 2.8 - V 

VUVLOL  - 2.7 - V 

欠压保护延迟时间 
tUVLOE  - 64 - uS 

tUVLOD  - 14 - uS 

POR 复位电压 
VPORH  - 2.6 - V 

VPORL  - 2.4 - V 

POR 复位时间 tPOR  - 64 - uS 

VCC 箝位电压 VZ ICC=30mA - 7 - V 

信号带宽 BW CL=1nF，-3dB 200 - - kHz 

斩波频率 fC  - 1.2 - MHz 

输出特性 

输出延迟时间 tPD CL=1nF，磁场：0→Max - 2.2 - uS 

输出上升时间 tR CL=1nF，磁场：0→Max - 1.2 - uS 

输出响应时间 tRES 

输入信号上升到 90% 

输出上升到 90%之间的延迟 

输入上升时间 1uS 

输出变化 2V 

- 3.7 - uS 

最大输出响应时间 tCLP CL=1nF，磁场：10%→Max - 10 - uS 

输出饱和电压 
VSAT(HIGH) RL=2kΩ到 GND 4.55 - 4.85 V 

VSAT(LOW) RL=2kΩ到 VCC 0.15 - 0.45 V 

输出电流 IO  - 7 - mA 

输出噪音  CL=1nF - 25 - mVpp 

输出直流电阻 ROUT  - 150 - Ω 

输出负载电阻 RL  4.7 - - kΩ 

输出负载电容 CL  - 1 10 nF 

输出压摆率 SR CL=1nF - 260 - V/mS 

静态输出工作点  

静态输出电压 VOUT(Q)  2.46 2.5 2.54 V 

静态输出电压可编程范围 VOUT(Q)PR  -38.4  38.4 V 

静态输出电压可编程位数 QVO   5  bit 

静态输出电压可编程步长 SPVOUT  2.0 2.4 2.8 mV 

磁灵敏度 - CC6525  

磁灵敏度初始精度 SENS  3.99 4.40 4.84 mV/Gs 

磁灵敏度可编程范围 SENSPR  0.88 - 7.92 mV/Gs 

磁灵敏度精调可编程位数 SENS_FINE   10  bit 

磁灵敏度精调可编程步长 SPSENS   6.88  uV/Gs 

 

http://www.crosschipmicro.com/
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工作特性 (续接上表) 

参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位 

磁灵敏度 - CC6526       

磁灵敏度初始精度 SENS  10.055 11.06 12.166 mV/Gs 

磁灵敏度可编程范围 SENSPR  2.212 - 19.908 mV/Gs 

磁灵敏度精调可编程位数 SENS_FINE   10  bit 

磁灵敏度精调可编程步长 SPSENS   17.28  uV/Gs 

工程可编程磁灵敏度温度系数 

磁灵敏度温度系数 TCSENS - -0.1 - 0.1 %/℃ 

磁灵敏度温漂 ΔsenTC Ta = -40 to 150℃ -1.5 - 1.5 % 

工程可编程电压温度系数 

静态输出电压温漂系数 TCVOUT(Q)  -0.1 - 0.1 mV/℃ 

静态输出电压温漂 ΔVOUT(Q)TC 
-40℃~25℃ -10 - 10 mV 

25℃~150℃ -10 - 10 mV 

误差指数 

线性度误差 LinERR  - ±0.4 - % 

对称性误差 SymERR  -0.4 ±0.25 0.4 % 

静态输出电压比率误差 RatERRVOUT(Q) 
VOUT(Q)=50%VCC， 

ΔVCC=10%VCC 
-0.4  0.4 % 

磁灵敏度比率误差 RatERRSENS ΔVCC=10%VCC -0.4  0.4 % 

http://www.crosschipmicro.com/
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电磁兼容性指标 

单芯片很难对电磁兼容性指标进行定义。 

 

参数定义 

启动时间（tPO） 

在上电过程中，当给定一个磁场激励，芯片内部器件需要一定时间建立工作状态。启动时间就定义为在上电的同时，给 400Gs 的磁场，

当输入电压上升达到最小值开始计算，在输出上升到 90%为止的时间。 

 

输出延迟时间（tPD） 

输出延迟时间定义为当给定一个阶跃磁场激励时，在磁场上升到 20%开始计算，当输出电压到达 20%时为止的时间。 

 

输出上升时间（tR） 

输出上升时间定义为当给定一个磁场激励时，计算输出电压从 10%上升到 90%为止的时间。 

给定磁场

%

t

VOUT

90%

tR

0

10%

20%

tP D

 

 

输出响应时间（tRES） 

输出响应时间定义为当给定一个磁场激励时，在磁场上升到 80%开始计算，当输出电压到达 80%时为止的时间。 

 

80%

给定磁场

t

VOUT

tRES

0
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最大输出响应时间（tCLP） 

当磁场激励足够大时，输出电压会过冲到一定电压，经过一段振铃时间后才能稳定到正常电压。输出响应时间定义为输出电压从振铃开

始到稳定在±1%误差范围内时为止的时间。 

 

100%

t

VOUT
tCLP

0

给定磁场

 

 

静态输出电压（VOUT(Q)） 

静态输出电压定义为在磁场强度为 0Gs 时的输出电压值。 

 

静态输出电压可编程范围（VOUT(Q)PR） 

静态输出电压的可编程范围是控制在 VOUT(Q)PR_MIN和 VOUT(Q)PR_MAX之间，可以 保证在整个温度及工作电压范围内输出特性都在定制区间

内。 

VOUT(Q)PR_TYPVOUT(Q)PR_MIN VOUT(Q)PR_MAX

V

 

 

静态输出电压可编程步长（SPVout） 

静态输出电压可编程步长的计算公式： 

12

min_)(max_)(

−
=

−

n

codeQoutcodeQout

Vout

VV
SP  

其中 n 为静态输出电压可编程位数 QVO。 

 

静态输出电压可编程步长精度（ErrVout） 

静态输出电压可编程步长精度一般调整为步长值的一半。 

VoutVout SPErr = 5.0  

http://www.crosschipmicro.com/
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静态输出电压温漂系数（TCVOUT(Q)） 

静态输出电压温漂系数的计算公式： 

12
TC 1_)(2_)(

QVOUT
TT

VV TQOUTTQOUT

−
= −

)(  

其中 T1 和 T2 分别代表 25℃和 150℃，在这两个温度下测试的静态电压值可以确认输出电压的温度稳定性能。 

TQOUTTAQOUTTCQOUT VVV _)(_)()( −=  

静态输出电压温漂采用实际测量的 TA 常温下的电压值与特定温度下的测量电压值来计算。 

 

磁灵敏度（SENS） 

当一个磁极靠近芯片表面时，输出电压随着磁场强度的接近而从静态电压值变大，直到达到输出电压的极限值。磁灵敏度就定义为输出

电压变化范围随两极磁场变化到极限的参数。 

21
21

BB

VV
SENS OUTOUT

−

−
=  

 

磁灵敏度可编程范围（SENSPR） 

磁灵敏度可以在一定范围内调整。超出了这个范围，就会导致磁灵敏度的温度特性变差。 

 

磁灵敏度可编程步长（SPSENS） 

磁灵敏度可编程步长的计算公式： 

12

minmax

−
= −

n

codecode
SENS

SENSSENS
SP  

其中 n 为静态输出电压可编程位数 SENS_FINE。 

 

磁灵敏度温度系数(TCSENS) 

芯片的磁灵敏度会随着温度变化，因此其定义为 

)12(
TC

1

12
SENS

TTSENS

SENSSENS

T

TT

−
= −

 

其中 T1 和 T2 分别代表 25℃和 150℃，在这两个温度下测试的磁灵敏度可以得到磁灵敏度的温度稳定性能。 

 

线性度误差(LinERR) 

CC6525/6 的输出要求与磁场强度呈线性关系。因此线性度的计算公式为 

%100)1(
1

2 −=
BPOS

BPOS

POSERR
SENS

SENS
Lin  

%100)1(
1

2 −=
BNEG

BNEG

NEGERR
SENS

SENS
Lin  

BPOS 和 BNEG 分别代表南极和北极的磁场强度。 

最终选择较大值 ),max( ERRNEGERRPOSERR LinLinLin =  

http://www.crosschipmicro.com/


 
 

 

9 

crossMAG series 
DS-CC6525_6-SC-rev0.1 

Copy Right Reserved by CrossChip Microsystems Inc. 2019 
http://www.crosschipmicro.com 

Preliminary 

对称性误差(LinERR) 

芯片的理想磁灵敏度应该是对磁场南北极的感应呈对称状态。在相同数值的磁场强度情况下，输出电压的数值也会相同，只是方向相反。

因此在实际测试中，对称性误差定义为： 

%100)1( −=
BNEG

BPOS
ERR

SENS

SENS
Sym  

 

比率误差(RatERR) 

CC6521 具有比率输出的特性，也就是说静态输出电压(VOUT(Q))、磁灵敏度(SENS)这两个参数都和电源电压 VCC 成比例关系，也就是说

当电源电压 VCC 增加或减少到某个百分比，这些参数也等比例增加或减少同等百分比。这些比率误差参数是比较待测电压下的参数与

5V 电源电压下的参数的差值。以下是这些参数的定义公式： 

%100)
5/

/
1(

)5)(())((

)( −=
VCC

VV
Rat

VQoutVCCQout

QERRVout
 

%100)
5/

/
1(

)5()(
−=

VCC

SENSSENS
Rat

VVCC

ERRSENS
 

 

上电复位电压(POR) 

在上电过程中，为了防止有毛刺电流扰乱启动顺序，给初始值一个稳定的复位状态。所以在 VCC 上升到 VUVLOH，并经过 tPORR时间后，

输出状态从高阻态到正常工作状态。在下电过程中，当 VCC 下降到 VPORL时，输出被置为高阻态。 

 

上电复位释放时间(tPORR) 

上电时，VCC 上升到 VPORH 时，POR 计时开始，当经过 tPORR时间，VCC 上升到 VUVLOH后，输出状态从高阻态恢复到正常工作状态。 

 

欠压保护阈值（VUVLO） 

VCC 上升到 VUVLOH时，输出从 0 状态释放；当 VCC 下降到 VUVLOL时，输出被置为 0。 

 

欠压保护使能/禁用延迟时间（tUVLO） 

在 VCC 下降到 VUVLOL时，输出在经过 tUVLOE的时间后才被置为 0。而当 VCC 上升到 VUVLOH时，输出在经过 tUVLOD的时间后才从 0 状态

释放。  

 

输出饱和压降（VSAT） 

在输出电压的箝位功能禁用时，输出可以随着磁场强度的变化在最大值 VSAT(HIGH)和最小值 VSAT(LOW)之间摆动。 

 

线路断路电压（VBRK） 

当 GND 引脚由于断路没有连接到系统地上，输出电压就会被置为 VBRKH或者被置为 VBRKL。 

 

http://www.crosschipmicro.com/
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曲线 & 波形 (若无特别指明，VCC=5V @ 25℃) 

  

ICC vs. Ta VOUT(Q) vs. Ta 

  

  

  

归一化增益 vs. Ta VOUT vs. B  ( CC6525 ) 

  

  

 

 

VOUT vs. B  ( CC6526 )  
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封装信息 

TO-94 封装 

1.55

0.73

0.38

5.22

3.53

3.78

14.0

16.0

1.27 0.38

1.22

1.62

 

 

Hall Plate 位置 

0.5

1.3

2.6

 

 

 

 

 

 

注意: 

1. 所有尺寸单位均为毫米。 

2. 为保持可靠性，建议pin脚长度取＞2.5mm。 

 

CC6525打标: 

第一行: CC6525   –– 产品名称 

第二行: XXYYWW 

XX    –– 代码 

YY    –– 年度后两位数字 

WW   –– 星期数 

 

CC6526打标: 

第一行: CC6526   –– 产品名称 

第二行: XXYYWW 

XX    –– 代码 

YY    –– 年度后两位数字 

WW   –– 星期数 

 

 

注意: 

1.所有尺寸单位均是毫米。 

http://www.crosschipmicro.com/

